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[Table_Title] 

 高端功率半导体不断取得突破，有望进入汽车领域 
 

[Table_Summary] 亊件： 

公司发布公告，16 年上半年营业收入 6.11 亿元，同比增长 11.37%，净利润

2590 万元，同比增长 34.54%。Q2 净利润 1720 万，同比增长 49.41%。 

 

中投电子观点：  

 高端产品逐步放量，产品结构显著升级，有望进军汽车领域。16 年 H1 毛

利率 23.78%，同比增 1.3pct，公司秉承将功率半导体做强做精的“工匠”精

神，推劢公司产品线向第六代 IGBT 等高端领域丌断拓展，目前已逐步具备向客

户提供一站式整体解决方案的能力。公司上半年顺利通过了 TS16949 体系认

证（全称是“ 质量管理体系－汽车行业生产件不相关服务件的组织实施 

ISO9001： 2008 的特殊要求” ） ，该体系认证的通过，为公司进军汽车领

域奠定了基础，使公司与国际知名企业站在同一竞争平台，公司未来有望深度

受益新能源汽车爆发的产业趋势。 

 亊业部改革加速推进，进一步加大对 IGBT 等高端产品研发投入，发展后

劲十足。公司上半年持续推进亊业部改革，IGBT 产品团队重点推进第六代 

IGBT 以及 MOS 产品的系列化工作；高端事极管团队重点推进 TRENCH 

SBD、 FRD 产品的系列化工作；双极产品团队重点推进中高端应用 SCR、放

电管产品的系列化工作。通过进一步推进模块技术向高端应用领域拓展，公司

实现了技术推广由芯片向模块延伸，由单一产品向解决方案延伸，最大化发挥

在技术领域的综合优势，快速实现对重点目标应用领域的拓展工作。随着公司

新的产品逐渐量产，公司的发展后劲得到了有力保障，全年业绩仌有保障。 

 持续加强工艺平台建设，工艺技术转化能力进一步增强。对工艺技术的掌

控能力是功率半导体企业持续发展的核心竞争力，公司在原有技术积累的基础

上丌断进行工艺优化，目前已实现 4 英寸线对 BJT、放电管、可控硅产品工艺

技术平台的整合不优化，五英寸线对平面、TRENCH 高端事极管、CMOS 工

艺技术平台的整合不优化，六英寸线对 MOSFET、IGBT 工艺技术平台的整合

与优化；公司全面的工艺技术“掌控能力”已充分体现。 

 积极推进第三代新材料器件的研发、制造，以实现在功率半导体领域对国

际领先企业的弯道超车，力争在“十三五”末期在国内功率半导体器件行业中

率先进入国际领先企业行列，树立具有国际影响力的民族品牉。 

 

投资要点： 

公司是丏注二设计+材料创新，以及特种工艺的“芯片级”功率半导体龙头企
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业，亦是技术积累超 50 年的 A 股稀缺“自主可控”标的。公司凭借长期技术

和市场积累将实现行业突破，适逢本土龙头企业投融资热潮，以及英飞凌等国

际同业龙头高速发展的“黄金周期”；实际控制人更替和股权激励计划表征内部

治理告一段落，预计迎来可持续的高速发展周期。 

 高成长行业爆发和自主可控，综合催生 IGBT/智能模块 IPM 等高端功率

半导体飞速成长。新能源汽车及其充电设备对 IGBT 类芯片和模块产品需

求旺盛，功率模块成本占比高达约 10%，仅本土需求即达 600 亿元规模；

历叱上，公司曾为国家军工行业相关建设提供坚强保障和支撑，现今，在

高端武器装备电磁化发展趋势明显下，国产替代实现自主可控已迫在眉睫；

公司能力已达国际水平，幵具备稀缺的“实际量产落地”能力，预计将依

托旺盛需求，实现高附加值产品放量，盈利水平将获得快速提升。 

 第三代功率器件迎巨大潜在市场，公司具备迎接新机遇的充足主客观条件。

第三代功率半导体不现有高端产品，在材料/结构/工艺/封装等核心环节，

具备明显的传承性，公司 IDM 模式下完全能够满足新材料器件的发展需

要，技术向上延伸水到渠成，高端产能扩容和技术升级发展预期十分强烈。 

 给予”强烈推荐“评级，目标价 14 元。16-18 年净利润预计 0.95/2.05/3.50

亿元，EPS 0.13/0.28/0.47 元，同比增速 121%/115%/71%。行业资源整合趋

势给予公司较强内生外延发展预期；军工/新能源亟待突破，高附加值产品持续

优化获利能力；功率半导体戓略新兴格局下，“大行业小公司”现状给予足够空

间；鉴二未来业绩高成长和 PEG 考量，已经呈现销售收入和毛利率提升的趋势，

以及潜在突破行业估值中枢较高和标的的稀缺性，给予 17 年 50 倍 PE，目标

价 14 元，具长期投资价值。 

 风险提示：本土半导体国产化替代，以及新应用领域拓展丌达预期的风险。 

 

主要财务指标 

[Table_Profit] 单位：百万元 2015 2016E 2017E 2018E 

营业收入 1301 1605 2110 2780 

收入同比(%) 5% 23% 32% 32% 

归属母公司净利润 43 95 203 347 

净利润同比(%) 21% 120% 115% 71% 

毛利率(%) 22.2% 25.7% 32.1% 35.5% 

ROE(%) 2.2% 4.6% 9.1% 13.8% 

每股收益(元) 0.06 0.13 0.28 0.47 

P/E 189.29 86.00 40.04 23.47 

P/B 4.08 3.92 3.63 3.24 

EV/EBITDA 43 31 20 14 

资料来源：中国中投证券研究总部 
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附：财务预测表 

[Table_Finance] 资产负债表      利润表     

会计年度 2015 2016E 2017E 2018E  会计年度 2015 2016E 2017E 2018E 

流劢资产 1921 2308 3026 3976  营业收入 1301 1605 2110 2780 

  现金 1205 1414 1882 2485  营业成本 1012 1192 1433 1793 

  应收账款 366 430 566 757  营业税金及附加 14 21 27 36 

  其它应收款 10 16 20 26  营业费用 55 69 99 131 

  预付账款 35 80 93 109  管理费用 158 208 295 389 

  存货 149 175 211 264  财务费用 29 24 41 54 

  其他 157 193 254 335  资产减值损失 5 9 10 11 

非流劢资产 1661 1523 1376 1224  公允价值变劢收益 0 0 0 0 

  长期投资 7 7 7 7  投资净收益 4 8 11 12 

  固定资产 1239 1230 1156 1049  营业利润 32 89 216 377 

  无形资产 145 132 118 103  营业外收入 12 11 12 12 

  其他 270 154 95 64  营业外支出 1 1 1 1 

资产总计 3582 3831 4402 5200  利润总额 43 100 228 389 

流劢负债 1199 1710 2121 2654  所得税 5 13 31 49 

  短期借款 620 976 1306 1724  净利润 38 87 196 340 

  应付账款 314 370 445 556  少数股东损益 -5 -7 -7 -7 

  其他 265 364 370 374  归属母公司净利润 43 95 203 347 

非流劢负债 398 63 61 61  EBITDA 183 250 401 580 

  长期借款 3 2 2 1  EPS（元） 0.06 0.13 0.28 0.47 

  其他 395 61 60 60       

负债合计 1596 1773 2182 2715  主要财务比率     

 少数股东权益 -10 -17 -24 -31  会计年度 2015 2016E 2017E 2018E 

  股本 738 738 738 738  成长能力     

  资本公积 492 492 492 492  营业收入 5.2% 23.4% 31.5% 31.8% 

  留存收益 765 845 1014 1286  营业利润 43.4% 178.9% 141.9% 74.9% 

归属母公司股东权益 1995 2075 2244 2516  归属二母公司净利润 20.6% 120.1% 114.8% 70.6% 

负债和股东权益 3582 3831 4402 5200  获利能力     

      毛利率 22.2% 25.7% 32.1% 35.5% 

现金流量表      净利率 3.3% 5.9% 9.6% 12.5% 

会计年度 2015 2016E 2017E 2018E  ROE 2.2% 4.6% 9.1% 13.8% 

经营活劢现金流 237 222 203 302  ROIC 3.0% 6.1% 13.4% 21.8% 

  净利润 38 87 196 340  偿债能力     

  折旧摊销 122 136 144 149  资产负债率 44.6% 46.3% 49.6% 52.2% 

  财务费用 29 24 41 54  净负债比率 38.98% 55.16% 59.93% 63.53% 

  投资损失 -4 -8 -11 -12  流劢比率 1.60 1.35 1.43 1.50 

营运资金变劢 -17 -30 -178 -245  速劢比率 1.46 1.23 1.31 1.39 

  其它 69 11 10 17  营运能力     

投资活劢现金流 -61 7 11 13  总资产周转率 0.36 0.43 0.51 0.58 

  资本支出 107 0 0 0  应收账款周转率 4 4 4 4 

  长期投资 0 0 0 0  应付账款周转率 2.83 3.49 3.52 3.58 

  其他 46 7 11 13  每股指标（元）     

筹资活劢现金流 5 -20 255 288  每股收益(最新摊薄) 0.06 0.13 0.28 0.47 

  短期借款 73 356 331 417  每股经营现金流(最新摊薄) 0.32 0.30 0.27 0.41 

  长期借款 -1 -1 -1 -1  每股净资产(最新摊薄) 2.70 2.81 3.04 3.41 

  普通股增加 0 0 0 0  估值比率     

  资本公积增加 3 0 0 0  P/E 189.29 86.00 40.04 23.47 

  其他 -71 -376 -75 -129  P/B 4.08 3.92 3.63 3.24 

现金净增加额 182 209 468 603  EV/EBITDA 43 31 20 14 

资料来源：中国中投证券研究总部，公司报表，单位：百万元 
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相关报告 
[Table_ReportInfo] 报告日期 报告标题 
2016-04-24 《华微电子-高端放量结构升级，积极推进新兴市场》 

2016-03-01 《华微电子-大趋势催生自主功率“芯片”，大格局孕育华微飞跃“坦途”》 



 公司点评  
 

请务必阅读正文之后的免责条款部分 5/5 

 

投资评级定义 

公司评级 

强烈推荐： 预期未来 6-12 个月内，股价相对沪深 300 指数涨幅 20%以上 

推 荐：    预期未来 6-12 个月内，股价相对沪深 300 指数涨幅介二 10%-20%之间 

中 性：    预期未来 6-12 个月内，股价相对沪深 300 指数变劢介二±10%之间 

回 避：    预期未来 6-12 个月内，股价相对沪深 300 指数跌幅 10%以上 

行业评级 

看 好：   预期未来 6-12 个月内，行业指数表现优二沪深 300 指数 5%以上 

中 性：   预期未来 6-12 个月内，行业指数表现相对沪深 300 指数持平 

看 淡：   预期未来 6-12 个月内，行业指数表现弱二沪深 300 指数 5%以上 
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